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Aufgabe 1 - GroBsignalanalyse A\‘(IT

-
1,
a) ges.: I-U Kennlinie der Diode
Gegeben:
Ug=0,7V, Ug, =75V
Is =10 fA
T =300,15K | o \ )
D) | / .
IS 0% Jind
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Aufgabe 1 - Gro3signalanalyse KT
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b) ges.: Ip im Arbeitspunkt

U
O
- T -
Gegeben: Ip= s €
Up = 0,7V, Ug, = 75V bt T
Is =10 fA wh U= —e o = AS86S mV
T = 300,15 K
Up =08V o/g% y
1S, 8> M
T,= MofA- € = JM MA//
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Aufgabe 1 - GroBsignalanalyse A\‘(IT

c) ges.: I-U Kennlinie der Parallelschaltung T,
Ip

I
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Aufgabe 1 - GroBsignalanalyse A\‘(IT

d) ges.: - Unterschied der |-U Kennlinie einer Diode mit Bahnwiderstand
- Gleichung fur Up fur eine Diode mit und ohne Bahnwiderstand
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Aufgabe 2 — Kleinsignalanalyse - Zeitbereich A\‘(IT

a) ges.: Zeitlicher Verlauf der Spannung up(t)

Gegeben:
Up =08V, Iy =271 mA

Ue = 0,01V - sin(2m - t) \43)(-}))3\\/
Ur =26 mV

Z°T=‘\/5L=/lm& 08
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Aufgabe 2 — Kleinsignalanalyse - Zeitbereich A\‘(IT
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b) ges.: Kleinsignalersatzschaltbild der Diode und Grof3en berechnen

Gegeben:
Up =08V, Iy =271 mA
U = 0,01V -sin(2r - 1kHz - t)

o —
UT =26 mV c E)U B U_(_
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Aufgabe 2 — Kleinsignalanalyse - Zeitbereich A\‘(IT

c) ges.: Zeitlicher Verlauf des Stroms ip(t)

Gegeben: )= Tot in
_ _ \~ U
Up=08YV,Ip = 271 mA L, = oo g\ [N‘A\Qm't)
U = 0,01V -sin(2w - 1kHz - t) A A 5 Yot
Ip +ip - aq,/l mA + AOLQ AN (‘)’T(’Ak(’h_{b
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Aufgabe 2 — Kleinsignalanalyse - Zeitbereich
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d) ges.: KS ESB und zeitlicher Verlauf des Stroms ip(t)

Gegeben: reale Diode

Rg = 500 mQ

Up =08V

U = 0,01V -sin(2m - 1kHz - t)

UT = 26 mV
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Aufgabe 2 — Kleinsignalanalyse - Zeitbereich A\‘(IT

d) ges.: KS ESB und zeitlicher Verlauf des Stroms ip(t)

0,4 -
Gegeben: reale Diode ]
Rg = 500 mQ :
UD — 0,8 V 0,3 _
Ue = 0,01V -sin(2m - 1kHz - t) :
UT =26 mV
= 02
e
0,11
Fonfy
O T TTIrrrrrrT TTrrrrrrrT TTTITrTrITT TTIrTTTrITT TTIrrrrrrT TTor rrrT RSN LR TTrrrrrrrT ]
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Aufgabe 2 — Kleinsignalanalyse - Zeitbereich A\‘(IT
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d) ges.: KS ESB und zeitlicher Verlauf des Stroms ip(t)

Gegeben: reale Diode
Rg = 500 mQ
UD = 0,8 \Y/
U = 0,01V -sin(2m - 1kHz - t)
UT =26 mV
ﬁt n nJ

(e = (it Rg= &F0 M
fyc ) = Tyt i = 30 mht oy Sn( Aeit)

=30 mAt A SmA sz Abtiat)
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Aufgabe 3 — Arbeitspunkt Bestimmung

a) ges.: Graphische Bestimmung des Arbeitspunktes

Us l(

) ulgen TR

= o
Gegeben: Ve TBUE_&:;D
Uy=3V,Ig=1fA T, = o
Ur = 26 mV R
R =1k T,=0 Up = Vo= 3V
— T~ = M
Iy R \):D: AV B AleSL
> = AmA
\):D:O - T. = y—;gmA

T,= A mA  Uy=03¢V
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Aufgabe 3 — Arbeitspunkt Bestimmung

a) Zusatz: Rechnerische Bestimmung des Arbeitspunktes

VAR S

Gegeben:
Uy=3V,Ig=1fA
Ur = 26 mV
R =1k
Iy It
>

w (D) |
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Aufgabe 3 — Arbeitspunkt Bestimmung ST
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a) Zusatz: Rechnerische Bestimmung des Arbeitspunktes

Ty = 5 (U~ Ul (%ﬂ

Gegeben:
Uy, =3V, Is=1fA -
Up = 26 mV 1 (Ty)
f=1k (n) tn) (a=4)
; . \ o mA) | L(R™) A | Ty - Ty (m#)
- 0 A 2,281 S92 _
1 2281 SYI 2260 14y N 281 SI3
Uo l() Un|\/D 4 Q6O 143 2,260 292 0,0 21 W46
3 2,260 331 0,000 t4b < AuA
T Q). p = — A
Ub: \)o’ —-El) ’ e - Olq.\ko\/ ) _L:b: 1\?/(70 33‘1 ™M
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Aufgabe 3 — Arbeitspunkt Bestimmung A\‘(IT

b) ges.: Widerstand R

Us- Uy SV - Q6SV

Gegeben: R= —
I 1S A

UO == 5V
UD — 0,65 V, ID = 1,5 mA

I
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Aufgabe 4 — Kleinsignalanalyse - Frequenzbereich

a) ges.: Kleinsignalersatzschaltbild

Uy l(
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D
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Cs (pF)
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Aufgabe 4 — Kleinsignalanalyse - Frequenzbereich

b) ges.: 3dB Grenzfrequenz von Z—D
e
Gegeben:
UO == 2 V
R =300 Q)
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Aufgabe 4 — Kleinsignalanalyse - Frequenzbereich A\‘(IT

c) ges.: Verhalten der Diode fur hohe Frequenzen

A
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